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5п/п модули и микросборки

диодно-тиристорные модули

схема наиме Вход. напре 
макс., В Вых. ток макс., А

макс. импул. 
повтор. обр. 

напре, В
макс. падение 

напря, В при токе, А напре 
изоляции, В тип корпуса

B483C2 240 35 600 1.25 35 2500 B-4Т

B483F2 480 35 1200 1.25 35 2500 B-4Т

EFE13F 480 75/100 1200 1.85 75 2500 EF

M5060SB400 120 60 400 1.35 60 2500 M50D

M5060SB1000 380 60 1000 1.35 60 2500 M50D

M50100SB1000 380 100 1000 1.35 60 2500 M50D

M50100SB1600 600 100 1600 1.2 100 2500 M50D

M50100SB600 240 100 600 1.2 100 2500 M50D

B485E2 380 50 1000 1.35 50 2500 B-4Т

B485F2 480 50 1200 1.35 50 2500 B-4Т

EFG15G 530 125/170 1400 1.55 125 2500 EF

EFD15G 530 50/70 1400 1.7 50 2500 EF

EFF15F 480 100/135 1200 1.4 100 2500 EF

M5060TB1000 380 60 1000 1.35 60 2500 M50D

M5060TB600 240 60 600 1.35 60 2500 M50D

M50100TB1200 480 100 1200 1.2 100 2500 M50D

M50100TB1600 600 100 1600 1.2 100 2500 M50D

B5122T 240 25 400 1.65 25 2500 B-2T

B512F2 240 25 600 1.65 25 2500 B-2T

EFD01FF 480 50/70 1200 1.7 50 2500 EF

EFE01F 480 75/100 1200 1.85 75 2500 EF

EFE01E 380 75/100 1000 1.85 75 2500 EF

L512 240 25 600 2.2 15 2500 L

L612F 240 42.5 600 1.6 42.5 2500 L

L614 480 42.5 1200 1.6 42.5 2500 L

M5010012 240 100 600 1.4 100 2500 M50

M505012 240 50 600 1.7 50 2500 M50

M505012F 240 50 600 1.7 50 2500 M50

M505014F 380 50 1000 1.7 50 2500 M50

EFD18E 380 50/70 1000 1.7 50 2500 EF

EFE18F 380 75/100 1000 1.85 75 2500 EF

EFE18G 530 75/100 1400 1.85 75 2500 EF

EFF18F 380 100/135 1000 1.4 100 2500 EF

EFG13F 480 125/170 1200 1.55 125 2500 EF

EFF18G 530 100/135 1400 1.4 100 2500 EF

EFG18F 480 125/170 1200 1.55 125 2500 EF

EFG18G 530 125/170 1400 1.55 125 2500 EF

EFD19G 530 50/70 1400 1.7 50 2500 EF

EFF19GF 480 100/135 1200 1.4 100 2500 EF

EFE19G 530 75/100 1400 1.85 75 2500 EF

EFF05F 380 100/135 1000 1.4 100 2500 EF

EFF05G 530 100/135 1400 1.4 100 2500 EF

EFE05F 480 75/100 1200 1.85 75 2500 EF

EFE05G 530 75/100 1400 1.85 75 2500 EF

M505044 380 50 1000 1.7 50 2500 M50

M505045 480 50 1200 1.7 50 2500 M50
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схема наиме Вход. напре 
макс., В Вых. ток макс., А

макс. импул. 
повтор. обр. 

напре, В
макс. падение 

напря, В при токе, А напре 
изоляции, В тип корпуса

EFD16F 480 50/70 1200 1.7 50 2500 EF

EFF16F 480 100/135 1200 1.4 100 2500 EF

EFE04G 530 75/100 1200 1.85 75 2500 EF

L542 240 25 600 2.2 15 2500 L

M505032 240 50 600 1.7 50 2500 M50

A C

G1

+ --
K 1

G2

K 2

A C + -- K 1
G1

G2
K 2 F1827SD1200 480 25 1200 1.55 75 2500 F18

F1827SD600 240 25 600 1.55 75 2500 F18

F1857SD1200 480 55 1200 1.4 165 2500 F18

F1857SD1400 530 55 1400 1.4 165 2500 F18

1 2 3

1 2 3

F1857CCD600 240 55 600 1.4 165 2500 F18

L321F 120 15 400 2.2 15 2500 L

M5060CC600 240 60 600 1.35 60 2500 M50D

M50100DD1600 600 100 1600 1.2 100 2500 M50D

M50100THA1600 600 100 1600 1.2 100 2500 M50D

M50100THC1600 600 100 1600 1.2 100 2500 M50D

M5010065V 480 100 1200 1.7 50 2500 M50

M505065 480 50 1200 1.7 50 2500 M50

M5010072 240 100 600 1.4 100 2500 M50

M505053 280 50 800 1.7 50 2500 M50

Температурный диапазон: -40…125ºС
Последняя буква маркировки: F – диод, V – компонент защиты

диодно-тиристорные модули
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5п/п модули и микросборки

диодно-тиристорные модули
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